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Wszystkie redakcje,

WYPRZEDZAJĄC SWOJE CZASY
Informujemy, że 14 lipca br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Hotelu Mercure – Panorama we Wrocławiu odbędzie się 

międzynarodowa Konferencja IVNC08, której celem jest wymiana myśli naukowej i prezentacja światowych osiągnięć naukowych, inżynieryjno-technicznych i produkcyjnych  w dziedzinie mikro- i nanoelektroniki.

 
Konferencja będzie poświęcona w szczególności urządzeniom wykorzystującym efekty emisji polowej elektronów  z mikro/nano strukturyzowanej powierzchni ciała stałego,  nanorurek węglowych, matryc nano i mikro ostrzy oraz innych materiałów elektronicznych. Dziedzina ta należy do grupy tzw. technik wiodących, wyznaczających rozwój przemysłu 
elektronicznego w zastosowaniach konsumenckich, przemysłowych, medycznych i 
w przemyśle zbrojeniowym. W jej rozwój zaangażowane są czołowe ośrodki w USA (m.in. MIT, Oak Triangle N.C.), krajach Dalekiego Wschodu (m.in. Fujita, Sharp,Samsung,) i  Europie (Siemens,  Leica, Oxford Univ., Cambridge Instr.). W Polsce badania prowadzone są głównie na Politechnice Wrocławskiej. 

Produkty oraz techniki, w  których wykorzystuje się efekty polowe w próżni są liczne, jednak trudne do bezpośredniego rozpoznania i identyfikacji dla konsumenta masowego. Można do nich zaliczyć:

· najnowsze płaskie, wielko-formatowe ciekłokrystaliczne wyświetlacze  TV z aktywną matrycą podświetlającą firmy Samsung, 

· szybkie wizualizatory optyczne i obrazowe dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i wojskowości (Lockheed-Martin). 

· silniki jonowe i pułapki ostrzowe (do napędu sond badających komety), detektory promieniowania, gigawatowe działa elektronowe do niszczenia wszelkich obiektów wojskowych, wykorzystywane w przemyśle kosmicznym i wojskowym

·   nowe techniki wizualizacji schorzeń człowieka, metodą matrycowych mikro źródeł i detektorów promieniowania X o znikomo małym oddziaływaniu  jonizacyjnym i wysokiej rozdzielczości przestrzennej (widoczne  detale ok. 0.1 mm)

· nowe techniki wykrywania raka z zastosowaniem układów matrycowych w paśmie THz.

W niedalekiej przyszłości pojawią się również urządzenia telekomunikacyjne 
wykorzystujące emisje polową pracujące w tym paśmie, co oznacza ponad 
tysiąckrotne zwiększenie przepustowości torów transmisji sygnałów 
telewizyjnych, telefonii komórkowej i Internetu. 

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania możliwości rozwoju współpracy naukowej  oraz rozwoju aktywności gospodarczej,  jaką zapewnia Dolny Śląsk. Do Wrocławia przyjadą bowiem przedstawiciele czołowych środowisk naukowych i przemysłowych z USA, Japonii, Korei, Chin, Tajwanu i Unii Europejskiej. Wśród spodziewanych gości konferencji są m. in.: 

 - dr Kim, dyrektor ds. rozwoju i badań naukowych korporacji Samsung (tzw. Fellow of Samsung) 

 - prof. Takai z Osaka University, odpowiedzialny za rozwój nanotechnologii

- prof. Xiu, szef badań naukowych z ramienia władz polityczno/administracyjnych okręgu i strefy ekonomicznej Kantonu oraz liczni przedstawiciele elektronicznych instytutów badawczych z Chin

- prof Akiwande, szef badań mikro/nano elektroniki w MIT

Więcej informacji na temat konferencji udziela prof. Jan Dziuban z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki pod nr. tel. kom. 508 139 693.

